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Série 3 SMP5 : Electronique Sections A/B

Ampli Di¤érentiel/Ampli Opérationnel

Exercice 1 :

On considère l�ampli�cateur di¤érentiel de la
�gure 1. Les transistors bipolaires sont iden-
tiques et sont caractérisés par : � = 100,
VBE = 0:7V , VA = 1. On donne : VT =
26mV , RC = 10k
, RE = 150
, VCC = 15V ,
I = 1:5mA, RB = 5k
, REE = 20k
. Déter-
miner :

1. le gain Ad =
vod
vi
(Utiliser la notion de

demi ampli�cateur)

2. la résistance d�entrée di¤érentielle rid.

Exercice 2 :

On considère l�ampli�cateur di¤érentiel de la �gure 2.
Les transistors Q1 et Q2 sont identiques et sont carac-
térisés par � = 100, VBE = 0:7V , VA = 1. On donne
VCC = 12V , RC = 5k
, RE = 5:6k
, RL = 10k
,
VT = kT=e ' 26mV . Déterminer en utilisant la notion
de demi-ampli�cateur

1. le gain Aid et la résistance d�entrée rid en mode dif-
férentiel.

2. le gain Acm et la résistance d�entrée rcm en mode
commun.

Exercice 3 :
L�ampli�cateur opérationnel de la �gure 3 est supposé
idéal. Déterminer en fonction de "

1. le gain Aid en mode di¤érentiel.

2. le gain Acm en mode commun.

3. Comment choisir " pour que le circuit de la �gure 3
fonctionne en ampli�cateur de di¤érence ?

Exercice 4 :
On considère l�ampli�cateur à pont résistif de la �gure 4.
L�ampli-Op est supposé idéal.

1. Montrer que la tension de sortie v0 est proportion-
nelle à " dans le cas où "� 1.

Électronique SMP5 2019/2020 1



Université Mohammed V, Faculté des Sciences, Rabat

Électronique SMP5 2019/2020 2


